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1. Багаточастинкова взаємодія у формалізмі подвійних перестановок та її прояв у шаруватих
напівпровідниках

2. Many particle interaction in formalism of double permutations and its behavior in layered semiconductors

Реферат:
1. У дисертації розроблено новий формалізм зображення одночастинкової причинної функції Гріна за
допомогою груп перестановок. Створено прямий метод знаходження доданків масового оператора
електронів, що взаємодіють між собою та взаємодіють із фононами при T=0. Доведено вирази для отримання
лише топологічно нееквівалентним діаграмам. Для шаруватих yfівпровідників визначено дублети Давидова у
енергіях носіїв струму та встановлено їх топології для різних напрямків зони Бріллюена. Розраховано масові
оператори екситонів (із попереднім встановленням їх енергетичного спектра, отриманого із модифікованого
у роботі рівняння Ваньє) та електронів, що взаємодіють із фононами. Проаналізовано вплив можливих
дисторсій структурних одиниць на електронний спектр.



2. New formalism for single particle Green function representation by means of permutation groups is elaborated.
This formalism makes it possible to directly find the mass operator (MO) without omitting the disconnected and
reducible diagrams for high orders of permutation theory. The group theory and peculiarities of chemical binding
in layered semiconductors were used to find the topology of Davyg dov energy levels of current carrier. The mass
operator for electrons and excitons (after defining of their spectrums from the modified Wannier equation,
received in this work), interacting with phonons is obtained. The influence of possible structure distortions on
electron spectrum is analized.
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